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内容概要

　　本书是20世纪90年代由日本专家Tbshihisa
Tsukada编写的一本TFT／LCD(薄膜晶体管寻址／液晶显示器)基础书籍，内容言简意赅、深入浅出，
被日本和韩国许多业内人士作为液晶显示领域的启蒙类基础书籍。
书中内容对于目前国内蓬勃发展的显示产业有很高的参考价值，特别是对高校师生有学习参考价值。
本书是有关TFT／LCD技术的参考书，介绍了TFT／LCD的基本知识、操作原理和设计方法，薄膜晶体
管原理，氢化非晶硅基础知识和液晶显示的基本知识。

　　本书可以作为相关专业高等院校师生的教学参考书，也可供相关领域的工程技术人员参考。
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